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Микропроцесорске технологије 
Физичко скраћивање пута које прелазе 
носиоци сигнала (електрични, свтлосни или 
магнетни) повећала се брзина преноса 
сигнала. 
Скраћивање пута сигнала у развоју 
микропроцесора је повезано са 
минијатуризацијом електричних компоненти 
рачунара. 
У савременим рачунарским технологијама то 
се назива интеграција високог степена 
рачунарских компоненти (смештање што 
више електричних кола на што мању 
површину полупроводничке плочице). 
 
 
 
 
 
 

Полупроводници 
Микропроцесори се праве од полупроводничких кристала који су сечени у облику танких плочица. 
Полупроводници су материјали који у сировом стању не проводе али после хемијске обраде проводе електичну 
струју (силицијум, германијум). 

  
Транзистори 
Транзистори су основни градивни елементи микропроцесора који су међусобно повезани и као такви се пакују на 
полупроводничку плочицу. 

  

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYwNT5gZ3gAhVt5OAKHdJKDt8QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor&psig=AOvVaw27aP6wOPACgy8Phkmp6DoJ&ust=1549195718939744
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHsaaFgp3gAhUNmBQKHZUNCQkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80&psig=AOvVaw27aP6wOPACgy8Phkmp6DoJ&ust=1549195718939744
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiogNbJgZ3gAhWnBGMBHaT8CiUQjRx6BAgBEAU&url=https://learn.sparkfun.com/tutorials/transistors/all&psig=AOvVaw2sYupIaz35QxZSJTIyGz3R&ust=1549195596672489
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNq6HWgZ3gAhWtAWMBHdSFBiAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elprocus.com/different-types-of-transistor-and-their-functions/&psig=AOvVaw2sYupIaz35QxZSJTIyGz3R&ust=1549195596672489
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy1t6LgZ3gAhUiAWMBHRWJBOoQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Microprocessor_chronology&psig=AOvVaw2nnXIoOp6c8_O7HBFe0wgn&ust=1549195486601007


022 uarhrac razvoj mikroprocesora 

Страна 2 / 2 
 

Транзистор се састоји од три слоја полупроводничких материјала и могу бити израђени у биполарној или MOS 
технологији. 
Транзистор функционише као прекидач или појачавач сигнала. 
Различитим начином повезивања (помоћу бакра) транзистори формирају логичка прекидачка кола (I, ILI, NE, NI…) 
која остварују истоимене прекидачке функције. 
Технологије израде транзистора 
Највећи број 8-битних микропроцесора је направљен у NMOS технологији која омогућава велику густину паковања, 
довољну брзину, велику поузданост и малу потрошњу енергије. 
 
PMOS технологија омогућава велику густину паковања али и мање брзине па се она полако напушта. 
HMOS технологија даје велику густину паковања, велике брзине и малу потрошњу енергије. 
Данас се највише користе CMOS технологије које омогућавају комбиновање различитих транзистора у једно коло. 
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